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Oficina ‘Cécnica de Propiedad Tndustrial

C, 301’]@1; @ufén ‘Ingeniero ‘Industrial

Dlaza de la Constitucion, 5. — Barcelona

PRIMER CERTIFICADO DE ADICIOR

para "Une ampliacidn en ¢l objeto de ls patente de invencidn

pars un procedimiento de fabricscidn del bxido séddico, solici-

tada en 17 de Septiembrs del corriente afio" - -

& fevor de D. Salvador VALLES BNSNH, domicilisdo en GERP (Lé-
rida}.

MEMORIA TNESCORIPTIVA

Is patente principal & la que se reflere el certificado
de adiocidn relativo a la predente wemoria descriptiva, reoae
gobre un progedimiento de fabricacidm del 4xido sddico, con-
sistente en gu parie fundamentsl en hacer reacoionar el gloru-
ro sdédico o sal comin con la gflice, mediante la aceidn de una
glevada temperatura,

Ahors bien, al certificado de adicidn a que esta memoria
desoriptive se refiere, tiene por fin garantizar la propiedad

¥y la explotuoidn exclusiva de uns ampliacién del objeto de la



antediche patente prineipal, en los conceptos que & continua-~
cidn se expresan:

En primer lugar, se quisre obtener la privativa ds la fa-
oultad de poder substituir la sflice, en la resaccidn del cloru-
ro sddico con squel cuerpo, por uno o mds silicatos que dan tam-
bidn el resultsdo da obtenerse el dxido sddico, reaccionando con
dicho cloruro,

En segundo lugar, se quiere gurantlzar ls propledsd y la
explotacidn exclusiva de bacer iantervenir en 1a resaccién entre
el ocloruro sddico y la silice o el silicato o silicatos, una
cantidad de oarbén, para que actde en cuslidad de cuerpo reduc~
tor, formdndose entonces wriclorwso de 3ilicio --sn lugar del
tetracloruro~—~ y el 6xido da so&io corrasapondisnis,

Y por dltimo, se guiers garantizar la privativa de poder
variar las proporcionss de cloruro sédico y de la sflice o del
gilicato o silicatos, para obtener facultativamente en primer
lugar el éxido de sodio, como productc preferenta, y 8l oxiclo-
ruro de silicio, en vez del teiracloruro, en calidad de subpro-

duoto.
HOTA

por el certiticado de adicidn & qus de refiere la prasen-
te memoria desoriptiva, se RKIVINDICA la propledad y 1a explo-
tacidén exclusgiva:

1.~ De substituir 1la sflice en la reaccidén del cloruro
gddico con la gilioe a que ge refiere la memoria de la patente
prinecipsl, por uno o mds silicatos.

2.- De hecer intervenir en la reacecidn del cloruro addi~



0o con la sflice o uno o mfés silicstos, une cantidad ~——que pue-
de ser variable-— de carbdn, para que actde oomo cuserpo reduce
tor,

Ge~ D@ variar lag proporgiones de les cuerpos que inter-
vienen en lag reacclionsy untes eXpresadus, ocon objeto de gue
potesiativanente se formw oxieloruro de silicio en oalidad de
gubproducto, en vez del tetrucloruro,

Sean ousnles fusren 1as eirounstanpiss que congurran eon
ila e¢sengisiidad del objebo Gel certifisado, definida en las ane
teriores reivindilcsciones, cusl objeto es;

"Uns smpliscidn en el objeto de la patente de invencidn
para un procedimiento de fabrioacidn del 6xido sddico, solici-
tada en 17 de¢ Sepliembre dei corriente aiio".

consta la presente memuria de tres nojas foliadas, esori-
tag por uns sols cuare,

Burcelona, 17 de¢ Jctubre de 1985,

P, p. de D. Balvador VaLufs BOSCH,
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